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Pacnoaomenne S1eMEHTOB W Y308 Ra NAATe PaANOTPHEMARKA. Anordnung der Elemente und der Ba n an der Empfingerplatte.
Layout of components and assemblies on the receiver wiring plate. Situation des &léments ot des sous-ensembles sur la plague du récepteur.
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Jonyckaerca waMeHeHHe ROMARAA0B # Thnos RC aqeMeHTOB, TPaHIHCTOPOB H AWOAOR Gea OTPAMEHWA B SAeKTPHYCCKOR
CXeMe, eC/TH COXPEHAKTCA COOTBETCTBYIOUIHE HOPMAM MapaMETPH NPHEMHHKA.

SneMeHTH, 0003HaYEHHHE
YcraHoBKa HEKOTOPHX KOHAEHCATOPOB H
BETCTBHH ¢ TIPHBOAKMOM 3flech TaGaHueR,

nepemMuiyex

*, MOryT GHTh 3aMeHeHW NPH PeryJHPOBKe NMPHEMHHKa,

MEHAETCR B 3aBHCMMOCTH OT BapHanTa Ananasona YKB B coot-

Pexum tpansucropor VT1—VT4 uamenserca npu nepex/iodennn Ha Axanason YKB. 3uauenns pemuMa 3THX TPaHIHCTOPOB

8 YKB nwanazone 0603naveHy Ha cXeMe B cKOGKaX.

VKasanHole Ha CxeMe 3HAYeHHA DEXHMOB TPAH3HCTOPOB MOrYT OT/HUATLCH Ha +=15%.

lMorenunsan va snextpogax rpanaucropos VT1—VT4 ykasann Ha cxeme OTHOCHTENbHO NHHHH COCAMHEHHA KOHAEHCATOPOR
C58 u C36, C37 [+83(7, 9) V], Ha snextpofax rpananctopor VI5—VTS — OTHOCHTENBHO NHHHH HYNEBOro NOTEHUMANE,

The rates and types of RC-elements, transistors and diodes may be changed without its indication in the electric circuit
diagram, if the parameters of receiver are remained corresponding to the nurms.

The components with the sing * may be changed during the adjustment of receiver.

The mounting of certain capacitors and bridges is changed depending on the version of usw-band and corresponding to the

table cited bellow.

The rates of transistors VT1—VT4 are changed by commutating to USW-band. 'The valnes of these in USW-hand

are indicated in brackets on the circuit diagram.

The operaling conditions indicated on the schematic circuil diagruw applying to the transformers may differ within +15%

of the value shown on the circuit diagram.

The voltages at the electrodes of transistors VT1—VT4 are indicatel on the circuit diagram relative 1o the connection
line of capasitors C58 and C36, C37 [48,3(7,9) V], and those at the electrodes of transistors VT5—VTH relative to the line

of zero potential.

Die Nennwerte und die Type von ‘RC-elementen, Transistoren und Dioden diirfen geindert werden, ohne

elektrischer Shaltbild, wenn nur die

Hinweiz in

Hauptkenndaten des Empfingers entsprechend den Normen bewahrt werden,

Die Elementa mit Zeichen * lassen sich bei der Regelung des Empfingers vertauscht werden.
Die Anordnung einiger kondensatoren und Uberbriickungen wird in Abhingigkeit von der Variante des UKW-Bereichs

und in ibereinstimmung mit der hier

angefiirte Tahelle geindert.

Die Betriebsdaten der Transistoren VT1 bis VT4 werden bei der Umschaltung auf den UKW-Bereich geindert. Die Werte
dieser Betriebsdaten von Transistoren im UKW-Bereich werden am Schalthild in Klammern gezeigt.
Die im Prinzipschaltbild angefiihrten Werte der Transistorspannungen kinnen um +15% abweichen.

Die 8

n an den Elektroden der Transistoren VT{ hizs VT4 werden am Schaltbild im Kerhiltnis zur Verbindungs-

linie der Kondensatoren C58 und C36, C37 [48,3(7,9) V] gezeigt und die Spannungen an den Elektroden der Transistoren VTS

bis VT9, im Vrhiltnis zur Nullpotentiallinie.

On admet des modifications dans les valeurs nominales et les

types des éléments R.C. des transistors, des diodes,

sups indication de ces modifications dans le schéma de principe adjoint A la notice d'emploi, si les paramélres du récepteur
transistorisé correspondant aux normes @&t aux S.T, restent conserves.

Les éléments affectés d'un * peuventétre changés au réglage du récepteur.
Le montage de certains condensateurs et barrettes varie en fonction de la variante de la gamme des QOUC selon le tableau

ci-aprés;

Le régime des transistors VT1—VT4 varie lors de la commutation sur la gamme des OUC. Les veleurs du régime de
ces transistors est indiqué entre parenthéses sur le schéma pour la gamme OUC,

Les valeurs des régimes des transistors indiquées au schéma peuvent différer de +15%.

Les patentiels aux électrodes des transistors VT1—VT4 sur le schéma sont indiqués par rapport & la ligne de raccordement
des condensateurs (58 et (36, C37 (+83(7.9) V], sur les électrodes des transistors VT5—VT9 par rapport a ta ligne

A potentiel z2éra,




